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Abstract

본 발명은 충방전에서 고용량이 얻어지고, 또한 그 반복 사이클에 의해서도 용량의 저하를 억제할 수 있는 비수용매 전해액 2차전
지용 음극전극 등을 제공하는 것을 목적으로 한다. 소정의 표면을 갖는 집전체 기재 상에 소정의 수소농도의 수소화 실리콘을 포함
하는, 소정의 두께의 Si계 음극활물질 피막을 형성한 2차 전지용 음극이다. 또한 소정의 표면형상을 갖는 집전체 기재 상에 소정의
표면형상을 갖는 Si계 음극활물질 피막을 소정의 방법으로 형성한 2차전지용 음극이다. 또한 집전체 기재 상에 소정의 전기이중층
용량의 역수를 갖는 Si계 음극활물질 피막을 소정의 방법으로 형성한 2차전지용 음극이다.
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